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Uklad polaczen multiwibratora astabilnego

1
Przedmiotem wynalazku jest uklad polgczen
multiwibratora astabilnego generujgcego impulsy
elektryczne o malym wspélczynniku wypetnienia.

Znane dotychczas uklady polgczen multiwibra-
tora astabilnego sga tak zbudowane, ze zawierajag
dwa tranzystory, ktoérych kolektory i bazy sg po-
laczone poprzez rezystory ze Zrédlem zasilania. Po-
nadto baza pierwszego tranzystora jest polgczona
poprzez kondensator z kolektorem drugiego tran-
zystora oraz baza drugiego tranzystora jest polg-
czona poprzez kondensator z kolektorem pierwsze-
go tranzystora. Taki multiwibrator astabilny ze
wzgledu na swojg symetrie wytwarza impulsy e-
lektryczne symetryczne lub malo odbiegajgce od
symetrii. Jezeli wymagane sg impulsy o malym
wspolczynniku wypelnienia, warto$¢ elementéow w
obwodzie bazy jednego tranzystora musi sie zna-
cznie r6zni¢é od elementéw w obwodzie bazy dru-
giego tranzystora.

Niedogodno$ci takiego multiwibratora wynikaja
w praktyce z tego, Ze do uruchomienia akcji ge-
neracyjnej wymagany jest dodatkowy impuls star-
towy lub zastosowanie pomocniczych ukladéw sa-
moczynnie wytwarzajgcych taki impuls. Przyczyng
tego jest glebokie nasycenie tranzystoré6w i nie-
spelnienie warunkéw wzbudzenia, gdy oba tran-
zystory jednocze$nie pozostajg w stanie nasycenia.

Celem wynalazku jest skonstruowanie multiwi-
bratora astabilnego samostartujgcego, bez dodatko-
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2.
wego impulsu startu generujgcego impulsy o ma-
lym wspélezynniku wypelnienia.

Rozwigzaniem zagadnienia technicznego wedlug
wynalazku jest uklad potjczen multiwibratora a-
stabilnego zbudowany na dwoéch tranzystorach,
ktéry ma ujemne sprzezenie zwrotne w postaci re-

'zystora przylgczonego miedzy Kkolektorem i bazg

pierwszego tranzystora. Baza pierwszego tranzy-
stora jest takze polgczona poprzez kondensator z
kolektorem drugiego tranzystora ukladu, korzyst-
nie o wiekszej pojemnosci od kondensatora pod-
laczonego miedzy kolektorem pierwszego i bazg
drugiego tranzystora. Ponadto baza drugiego tran-
zystora oraz kolektory obu tranzystoréw sg pota-
czone poprzez rezystory ze zrédiem zasilania ukla-
du. )
Przedlozony uklad polgczen multiwibratora a-
stabilnego zapobiega cigglemu nasyceniu tranzy-
stora pierwszego w ukladzie dzieki zastosowaniu
ujemnego sprzezZenia zwrotnego w polaryzacji bazy
pierwszego tranzystora i dlatego sg spelnione wa-
runki wzbudzenia ukladu multiwibratora.
Przykiad wykonaria ukladu polgczen multiwi-
bratora astabilnego wedtug wynalazku jest przed-
stawiony na rysunku. Zgodnie z rysunkiem rezy-
stor R2 jednym koncem podigczony jest do bazy
tranzystora T; za$ drugim koncem do kolektora
tego tranzystora T,, natomiast kondensator C, jest
podigczony jedna okladzing do bazy tranzystora
T, oraz drugg okladzing do kolektora tranzystora
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T,. Ponadto rezystor R, jednym koncem podigczo-
ny jest do kolektora tranzystora T;, w punkcie
przylaczenia rezystora R, oraz drugim koncem do
Zrédta zasilania Ug. Baza tranzystora T, jest po-

lgczona poprzez kondensator C, z kolektorem tran--

zystora T; w punkcie polgczenia rezystorow R,
R, i poprzez rezystor R; ze zrédltem zasilania Ug
takze kolektor tranzystora T, jest potaczony po-
przez rezystor R, ze Zrddilem =zasilania Ug. Uklad
multiwibratora pracuje tak, ze w pierwszym dlu-
zszym okresie pracy, tranzystor T, jest w stanie
odciecia a tranzystor T, w stanie nasycenia. Po
przejéciu tranzystora T, ze stanu odciecia do sta-
nu nasycenia nastgpit skok napiecia na kolektorze
tranzystora T, o amplitudzie bliskiej napiecia za-
silania. .Ug. sz;é"st napiecia na kondensatorze C,
odcina prad na k'plektorze tranzystora T, i wtedy
'nastepuje roztadowanie kondensatora C, przez re-

' zystory R;, R,. Dziatanie ukladu multiwibratora w
. g @ T

tym“*EZ”afé;i'e‘_jest.-batdzo zblizone do dziclania w u-

Ql_(ladz”ie klgsycznym. W momencie gdy napiecie na

bazie tranzystora T, bedzie wystarczajgce do
wprowadzenia w stan przewodzenia nastepuje
zmiana stanu pracy uktadu. Tranzystor T, nasy-
cony, tranzystor T, odciety. Na skutek wzrostu
napiecia na kolektorze tranzystora T, nastepuje
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odciecie prgdu kolektora tranzystora T, i prad,
ktory przeptywal w poprzednim okresie przez
tranzystor T,, przeplywa teraz przez kondensator
C, do bazy tranzystora T, i utrzymuje ten tran-
zystor w stanie nasycenia. Na skutek ladowania
kondensatora C, ten prad bedzie malal i w chwili,
gdy nie bedzie jego wielko§é wystarczajgca do pod-
trzymania stanu nasycenia tranzystora T;, nastapi
zmiana stanu pracy. Zadaniem elementéw C,, R;
jest podtrzymanie tranzystora T, w stanie odciecia
przez okres nie krotszy od okresu nasycenia tran-
zystora T,.

Zastrzezenie patentowe

Uklad polgczen multiwibratora astabilnego zbu-
dowany na dwoéch tranzystorach, ze sprzezeniem
zwrotnym w obwodzie polaryzacji pierwszego
tranzystora, znamienny tym, Ze baza pierwszego
trenzystora (T,) jest polgczona poprzez rezystor
R,) z kolektorem pierwszego tranzystora (T,) oraz
wspomniana baza pierwszego tranzystora (T,;) jest
polaczona z kolektorem drugiego tranzystora (T))
poprzez kondensator (C,), korzystnie o wiekszej
pojemnosci od kondensatora (C,) przylaczonego
pomiedzy baza drugiego tranzystora (I,) i kolek-
torem pierwszego tranzystora (T,).

*UB

17

LZG, Zakl. Nr 3 w Pab., zam. 1159-76, nak}. 120+20 egz.
Cena 10 zi



	PL85042B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


